Centro de Ensino Superior Morgana Potrich Ltda.
FAMP - Faculdade Morgana Potrich
FACULDADE MORGANA POTRICH Comissao Permanente de Vestibular

EDITAL n° 023 de 30 de agosto de 2024

FACULDADE MORGANA POTRICH - FAMP
Processo Seletivo — Vestibulares Presencial e On line 2025/1

A FAMP — Faculdade Morgana Potrich, mantida pelo Centro de Ensino Superior Morgana
Potrich Ltda, recredenciada pela Portaria Ministerial n°. 704, de 20 de julho de 2016,
publicada no DOU de 21/07/2016, no uso de suas atribuicdes, pelas disposi¢coes
regimentais e legislacdo pertinente, torna publico que estardo abertas, no periodo
indicado no item 2, as inscricdes para os Processos Seletivo — Vestibulares Presencial
e On line, em etapas distintas, para o preenchimento das vagas dos cursos de Direito,
Enfermagem, Farmacia, Fisioterapia, Nutricdo, Odontologia e Psicologia por esta
Faculdade, conforme item 3, referente ao primeiro semestre letivo de 2025. A execucéao
técnico-administrativa do processo seletivo sera de responsabilidade da Comisséao
Permanente de Vestibular da FAMP.

1.DO PROCESSO SELETIVO

1.1.0 Processo Seletivo eliminatério e classificatério tem como objetivo a selegéo e
classificagdo de candidatos ao preenchimento das vagas ofertadas pela Faculdade
Morgana Potrich - FAMP para os cursos de graduagdo bacharelado em Direito,
Enfermagem, Farmacia, Fisioterapia, Nutrigdo, Odontologia e Psicologia, sendo valido
apenas para ingresso de alunos no primeiro semestre letivo de 2025, turno e limite de
vagas especificados no item 3, abaixo.

2. DAS INSCRICOES

2.1.As inscrigcdes via internet sao realizadas pelo endereco
www.fampfaculdade.com.br/processoseletivo, respeitando os prazos abaixo de periodo
de inscri¢ao:

2.2.
Data da Horario
Periodo de Inscrigao Tipo de Processo Seletivo Modalidade P de inicio
rova
da Prova
23/09 a 16/10/2024 Vestibular On line Virtual 17/10/24 19h
12 etapa
25/10 a 06/11/2024 Vestbyler On line Virtual 07/11/24 19h
etapa
08 a 18/11/2024 Vestibular On line Virtual 19/11/24 19h
32 etapa
29/11 a 07/12/2024 Vestioylar On fine Virtual 09/12/24 19h
etapa
09 a 17/01/2025 Vestibular On line Virtual | 19/01/2025 14h
52 etapa
20/01 a 28/01/2025 Vestibular On line Virtual | 30/01/2025 19h
62 etapa
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29/01/2025 a 08/02/025 Ves“?fﬁrag‘ line Vitual | 09/02/2025 14h
Data da Horario
Periodo de Inscrigao Tipo de Processo Seletivo Modalidade P de inicio
rova
da Prova
08/11 a 28/11 Vestibular Presencial Presencial 01/12/2024 13h30

2.3. Arealizagédo de cada etapa na data informada ficara condicionada a existéncia de
vagas remanescentes das etapas anteriores.

2.4. O candidato, no ato de inscri¢cao, devera selecionar o processo seletivo.

2.5. 0O candidato, no ato de inscrigdo, devera selecionar a primeira opgao e a segunda
opcgao de curso.

2.6. O candidato devera preencher corretamente as informagdes solicitadas na ficha
de inscricdo, ndo sendo possivel qualquer alteracdo apds a finalizagdo do prazo
constante no item 2.1.

2.5.1 No caso em que o candidato identifique a necessidade de alteracdo dos dados
pessoais, 0 mesmo devera solicitar pelo e-mail matriculas@fampfaculdade.com.br .

2.7. A comissao permanente do vestibular ndo se responsabilizara por solicitagao de
inscricao nao efetivada por motivos de ordem técnica como falhas de comunicacéo ou
congestionamento de linhas de comunicacgéo.

2.8. Apos as 23h59min do dia 16 de outubro de 2024, ndo sera possivel acessar o
Formulario de Inscricdo on line para o Processo Seletivo Vestibular On line 12 etapa.

2.9. Apos as 23h59min do dia 06 de novembro de 2024, nao sera possivel acessar o
Formulario de Inscricdo on line para o Processo Seletivo Vestibular On line 22 etapa.

2.10. Apos as 23h59min do dia 18 de novembro de 2024, nao sera possivel acessar o
Formulario de Inscricdo on line para o Processo Seletivo Vestibular On line 32 etapa.

2.11. Apos as 23h59min do dia 07 de dezembro de 2024, nao sera possivel acessar o
Formulario de Inscricdo on line para o Processo Seletivo Vestibular On line 42 etapa.

2.12. Apods as 23h59min do dia 17 de janeiro de 2025, nao sera possivel acessar o
Formulario de Inscricdo on line para o Processo Seletivo Vestibular On line 52 etapa.

2.13. Apods as 23h59min do dia 28 de janeiro de 2025, ndo sera possivel acessar o
Formulario de Inscricdo on line para o Processo Seletivo Vestibular On line 62 etapa.

2.14. Apos as 23h59min do dia 08 de fevereiro de 2025, ndo sera possivel acessar o
Formulario de Inscricdo on line para o Processo Seletivo Vestibular On line 72 etapa.

2.15. Apos as 23h59min do dia 28 de novembro de 2024, nao sera possivel acessar o
Formulario de Inscricdo on line para o Processo Seletivo Vestibular Presencial.

2.16. O candidato que optar por qualquer um dos vestibulares On line, recebera por
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endereco eletrénico (e-mail), apds confirmagao da inscrigdo, os dados para acesso ao
ambiente da prova.

2.17. E imprescindivel o preenchimento correto das informagdes no formulério de
inscrigao, sobretudo, nome completo, endereco eletrénico (e-mail) bem como numero de
telefone valido e atual, para que o candidato possa receber informagdes, ficando a FAMP
autorizada a encaminhar orientagcdes do processo seletivo.

2.18. As inscri¢des realizadas neste processo seletivo sao gratuitas.

3. DO CURSO, VAGAS, INGRESSO E TURNO

Direito 40 Noturno 2025/1 Bacharelado
Enfermagem 25 Noturno 2025/1 Bacharelado
Farméacia 25 Noturno 2025/1 Bacharelado
Fisioterapia 25 Noturno 2025/1 Bacharelado
Nutricdo 25 Noturno 2025/1 Bacharelado
Odontologia 40 Integral 2025/1 Bacharelado
Psicologia 40 Noturno 2025/1 Bacharelado

3.1. As vagas apresentadas no item 3 serdo distribuidas ao longo de cada processo
seletivo, On line ou Presencial.

3.2. A FAMP Faculdade se reserva ao direito de observancia do quantitativo minimo
de 60% (sessenta por cento) de matriculas efetivadas, considerando o total vagas
autorizadas pelo Ministério da Educacao de cada curso, para abertura de novas turmas.

4, DA SELEGAO

4.1. Aselecdo serarealizada em ambiente virtual para os casos do processo seletivo
vestibular On line, e constara de uma prova objetiva sobre os conteudos dos programas
do ensino médio e uma prova de redag¢ao, comum a todos os candidatos.

4.2. A selecao sera realizada em _ambiente presencial para o caso do processo
seletivo vestibular Presencial, e constara de uma prova objetiva sobre os conteudos dos
programas do ensino médio e uma prova de redagéo, comum a todos os candidatos.

4.2.1. O processo seletivo vestibular Presencial acontecera no Campus IV da FAMP
faculdade, situada na Avenida 3, Qd. 07, Lt 12, Setor Mundinho — CEP 75832-009 —
Mineiros-GO.

4.3. Provas Objetivas

4.3.1. A prova objetiva constara de questées de Lingua Portuguesa, Matematica,
Conhecimentos Gerais (Geografia, Histéria e Atualidades) e Ciéncias (Biologia,
Fisica e Quimica).

4.3.2. A prova objetiva sera composta de 40 (quarenta) questdes, de multipla escolha,
com 5 (cinco) alternativas em cada questao, para escolha de 1 (uma) unica resposta
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correta, e pontuacgao total variando entre o minimo de 0,00 (zero) ponto e 0 maximo de
60,00 (sessenta) pontos, de acordo com o0 numero de questdes e os pesos definidos no
Item 6 e conteudo programatico definido no Anexo I.

4.4. Prova de Redacdo

4.4.1. A redacgao constara de um texto dissertativo-argumentativo referente a um
tema proposto da atualidade, com pontuagao variando entre O (zero) e 40 (quarenta)
pontos.

5. DA AVALIAGAO E CORREGAO DAS PROVAS

5.1. O Processo Seletivo constara de prova objetiva sobre os conteudos
programaticos, e prova de Redagao, comum a todos os candidatos.

5.2.  Provas Objetivas

5.2.1. As provas objetivas terdo questdes de Lingua Portuguesa, Conhecimentos
Gerais (Geografia, Histéria e Atualidades), Matematica e Ciéncias (Biologia, Fisica
e Quimica), distribuidas conforme quadro abaixo:

Lingua Portuguesa 10 2 20
Conhecimentos Gerais 6 1 6
Matematica 10 2 20
Biologia 8 1 8
Fisica 3 1 3
Quimica 3 1 3
Total 40 - 60

5.2.2. A prova objetiva tera carater eliminatério e classificatério com o total de 60
pontos.

5.2.3. Sera reprovado na prova objetiva, e eliminado do processo de sele¢gdo, nao
figurando com nenhuma classificagéo, o candidato que obtiver pontuagdo menor ou igual
a 12 (doze) acertos na prova objetiva e/ou menor ou igual a 20% do valor total na
redacao.

5.3. Provas de Redagao

5.3.1. Serao corrigidas as provas de redagao de todos os candidatos que obtiveram
pontuagdo maior ou igual a 12 pontos na prova obijetiva.

5.3.2. A prova de redagao tera carater eliminatoério e valera 40 (quarenta) pontos.

5.3.3. A prova de redagao sera avaliada e pontuada de modo a aferir a clareza de
linguagem, dominio da expressao escrita e capacidade de desenvolvimento do tema,

de acordo com os critérios de corre¢ao descritos no quadro do Item 5.3.5.

5.3.4. Sera reprovado, na prova de redacao, e eliminado do processo de selecdo, com
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nenhuma classificacdo, o candidato que obtiver pontuagdo abaixo de 20% de

aproveitamento na redacgao.

5.3.5. A prova de redacédo sera avaliada conforme os critérios definidos no quadro

abaixo:
Critérios Pontuagao
Norma Culta

Organizagdo sintatica (mecanismos de articulagdo frasal: subordinagdo, coordenacao; 5

paralelismos sintatico e semantico; concordancia nominal e verbal; regéncia nominal e verbal)
Aspectos gréaficos (pontuagdo; ortografia; emprego de maiusculas; acentuagio grafica).

Temal/Texto
Adequacédo ao tema (pertinéncia quanto ao tema proposto). Adequacgéo a proposta (pertinéncia
quanto ao género proposto). Organizacao textual (paragrafacéo; periodizagéo).

Argumentagéao
Especificagdo do tema, conhecimento do assunto, selecéo de ideias distribuidas de forma l6gica,
concatenadas e sem fragmentagéo. Apresentagéo de informacdes, fatos e opinides pertinentes
ao tema, com articulagdo e consisténcia de raciocinio, sem contradicdo, estabelecendo um
didlogo contemporaneo.

10

Coesao/Coeréncia
Coesédo textual (retomada pronominal; substituicdo lexical; elipses; emprego de anaféricos;
mprego de articuladores/conjungdes; emprego de tempos e modos verbais; emprego de
processos lexicais: sinonimia, antonimia, hiperonimia, hiponimia). Coeréncia argumentativa
(selecéo e ordenacgdo de argumentos; relagcdes de implicagao ou de adequacao entre premissas
e as conclusbes que delas se tiram ou entre afirmagdes e as consequéncias que delas
decorrem).

10

Elaboragéao Critica
Elaboragdo de proposta de intervencédo relacionada ao tema abordado. Pertinéncia dos
argumentos selecionados fundamentados em informagdes de apoio, estabelecendo relagdes
I6gicas, que visem a propor valores e conceitos.

10

OBS: Sera atribuido, a cada candidato, um valor do Resultado da Redagdo - (RR), em
variando de 0 (zero) a 40 (quarenta).

6. DA CLASSIFICAGAO E APROVAGCAO DO CANDIDATO

pontos,

6.1. Sera classificado o candidato que obtiver nota maior ou igual a 12 acertos na prova

objetiva e maior ou igual a 20% do valor total na redagao.

6.2. Aclassificacdo ocorrera por ordem decrescente da pontuacgao.

6.3. Em caso de empate na classificagao os critérios para classificacao sera:
6.3.1. Melhor nota na redacgao;

6.3.2. Melhor nota na prova de lingua portuguesa;

6.3.3. Melhor nota na prova de conhecimento gerais;

6.3.4. Maior idade;

6.4. Sera eliminado do Processo Seletivo, sem direito a classificacdo, o candidato

enquadrado em qualquer das seguintes situagodes:

6.4.1. Nao realizar a prova por qualquer motivo;
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6.4.2. Obtiver nota menor que 20% do valor total na redacdo de aproveitamento na
redacao;

6.4.3. Obtiver pontuagdo menor ou igual a 12 (doze) acertos na prova escrita.

6.5. O gabarito oficial sera divulgado no site www.fampfaculdade.com.br, conforme
quadro abaixo:

17/10/2024 A partir das 14h00 do dia 18/10/2024
07/11/2024 A partir das 14h00 do dia 08/11/2024
19/11/2024 A partir das 14h00 do dia 21/11/2024
01/12/2024 A partir das 14h00 do dia 02/12/2024
09/12/2024 A partir das 14h00 do dia 10/12/2024
19/01/2025 A partir das 14h00 do dia 20/01/2025
30/01/2025 A partir das 14h00 do dia 31/01/2025
09/02/2025 A partir das 14h00 do dia 10/02/2025

7. DO VESTIBULAR ON LINE

7.1. O vestibular On line ocorre em sete etapas distintas, conforme item 2.1 do edital,
de acordo com a disponibilidade de vagas remanescentes nos termos do Item 2.2.

7.2. Sera composto de prova objetiva e redagao, em ambiente virtual.

7.3. No dia estipulado conforme item 2.1, 40 minutos antes da prova, sera
encaminhado um e-mail com o link do portal de avaliagdo e numero de inscri¢ao para
acesso.

7.3.1 O e-mail contera informagdes referentes as provas de redacgéao e objetiva.

7.4. Em caso de duvidas sobre o0 acesso as provas, entrar em contato pelo numero do
WhatsApp (64-99919-1753) indicado na Central do Candidato.

8. DO VESTIBULAR PRESENCIAL

8.1 O vestibular Presencial acontecera, presencialmente, no campus IV da FAMP,
no endereco avenida 3, quadra 7, lote 12, bairro Mundinho, Mineiros-GO.

8.2. Conforme quadro abaixo, as especificacdbes do local, dia e horario para a
realizagdo da prova, seguindo o horario oficial de Brasilia, com duragao de 4 (quatro)
horas:

Abertura dos portdes — 12h30

Campus IV - FAMP 01/12/2024
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faculdade Inicio da Prova Presencial — 13h30

8.3 O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, no
dia da realizagdo da prova, devera solicitar ao Fiscal de Sala que registre em seu
relatorio de ocorréncias.

8.4 O candidato somente podera retirar-se do local das provas depois de
transcorridos, no minimo, 2h30min (duas horas e trinta minutos) a partir de seu inicio.

8.5. Nao sera admitido o ingresso de candidato, no local de realizagdo das provas apés
o horario, que correspondera ao do fechamento dos portdes.

8.6 O candidato devera transcrever, com caneta esferografica de tinta preta,
fabricada de material transparente, as respostas da prova objetiva para a folha de
respostas, unico documento valido para a corre¢gdo da prova. O preenchimento da
folha de respostas sera de inteira responsabilidade do candidato, que devera proceder
em conformidade com as instrugdes especificas contidas neste edital, no caderno de
provas e na folha de respostas. Em hipotese alguma, havera substituicdo da folha de
respostas por erro do candidato.

8.7 O candidato é responsavel pela devolugédo de suas folhas de respostas (Prova
Objetiva e Redagao) devidamente preenchida ao final da prova, juntamente com o
caderno de questbes. Em hipdtese alguma, o candidato podera sair da sala de
aplicagao de prova com o caderno de questdes ou as folhas de respostas da prova
objetiva e redagao que constituem os unicos documentos validos para corregao das
provas e processamento do resultado do processo seletivo.

8.8 Serdo de inteira responsabilidade do candidato os prejuizos advindos do
preenchimento indevido das folhas de respostas. Serdo consideradas marcacgdes
indevidas as que estiverem em desacordo com este edital e/ou com a folha de
respostas, tais como: marcagado rasurada ou emendada, campo de marcagao nao
preenchido integralmente e/ou marcacao de mais de uma alternativa por questao.

8.9 O candidato devera comparecer ao local designado para a realizagao da prova,

com antecedéncia minima de 1 (uma) hora do horario fixado para o seu inicio,

observando-se o horario de fechamento dos portdes, munido de caneta esferografica

de tinta preta, fabricada de material transparente e um dos seguintes documentos a

seguir discriminados, apresentados de forma legivel e em via original:

a) Carteira de Identidade Civil (RG);

b) Identidade expedida pelas Forgas Armadas e/ou pela Policia Militar;

c) ldentidade expedida pelo Ministério das Relagbdes Exteriores do Brasil;
)

d) Identidade para estrangeiros emitida no Brasil;
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e) ldentidades fornecidas por Orgdos ou Conselhos de Representagdo de Classe;
f) Certificado de reservista ou certificado de dispensa da incorporagao;

g) Passaporte brasileiro valido;

h) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social;

i) Carteira Nacional de Habilitac&o valida.

8.10. Nao sera permitido, em hipotese alguma, o uso de lapis, lapiseira/grafite e/ou
borracha durante a realizagdo das provas.

8.11 O candidato que se retirar da sala de aplicagdo das provas nao podera retornar
a ela, em hipotese alguma, exceto se sua saida for acompanhada, durante todo o
tempo de auséncia, por fiscal.

8.12. Nao sera permitida, durante a aplicagdo das provas, a comunicagcao entre os
candidatos.

8.13 Durante as provas nao sera permitido, sob pena de exclusdo do Processo
Seletivo: qualquer espécie de consultas bibliograficas, comunicagdo com outros
candidatos, ou utilizacdo de livros, manuais ou anotagcdes, maquina calculadora,
reldgios de qualquer tipo, agendas eletronicas, telefones celulares, smartphones, MP3,
notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou
transmissor de mensagens, bem como o uso de 6culos escuros, protetores auriculares
e outros acessorios similares, lapis, lapiseira/grafite, marca-texto e/ou borracha;
quaisquer acessorios de chapelaria, tais como: chapéu, boné, gorro etc.

8.14. Os candidatos com cabelos longos deverao usar aderegos de forma a deixar a
mostra os ouvidos, nao sendo permitido uso de aderecos, tais como: pulseiras, brincos,
etc.

8.15. Nao sera permitido qualquer recipiente ou embalagem, tais como: garrafa de
agua, suco, refrigerante e embalagem de alimentos (biscoitos, barras de cereais,
chocolates, balas etc.), que ndo seja fabricado com MATERIAL TRANSPARENTE.

8.16. Nao sera permitida a entrada de candidato no local de aplicagao das provas com
arma de qualquer espécie.

8.17. Os pertences pessoais, inclusive o aparelho celular (desligado e retirado a
bateria), serdo guardados em sacos plasticos fornecidos pela FAMP e colocados
embaixo da cadeira onde o candidato ira sentar-se. Pertences que nao puderem ser
alocados nos sacos plasticos deverdo ser colocados no chdo sob a guarda do
candidato. Todos os pertences serdo de inteira responsabilidade do candidato. O
candidato que for flagrado na sala de provas portando qualquer dos pertences acima
sera excluido do Processo Seletivo.
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8.18. Ao final das provas, os trés ultimos candidatos deverdo permanecer na sala, a
fim de assinar o verso das folhas de respostas e também assinar o lacre do envelope
das folhas de respostas juntamente com o fiscal e coordenador, sendo liberados
quando todos as tiverem concluido.

8.19. Tera a sua prova anulada e sera automaticamente eliminado o candidato que,
em qualquer etapa do processo seletivo ou durante a aplicagdo das provas:

a) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos e/ou ilegais para obter vantagem para
si e/ou para terceiros;

b) For surpreendido dando e/ou recebendo auxilio para a execug¢ao de qualquer uma
das provas;

c) Utilizar de livros, dicionarios, notas e/ou impressos n&o autorizados e/ou se
comunicar com outro candidato;

d) For surpreendido portando maquina fotografica, telefone celular, relégio de qualquer
espécie, gravador, bip, receptor, pager, notebook, tablets eletrbnicos, walkman,
aparelho portatil de armazenamento e de reprodugdo de musicas, videos e outros
arquivos digitais, agenda eletronica, palmtop, régua de calculo, maquina de calcular
e/ou equipamento similar, e/ou qualquer outro que ameace a seguranga do processo;

e) Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicagéo
das provas, as autoridades presentes e/ou os candidatos;

f) Fizer anotagdo de informagdes relativas as suas respostas no comprovante de
inscricao e/ou em qualquer outro meio;

g) Recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado a sua
realizacao;

h) Sair da sala, a qualquer tempo, sem a autorizagdo e/ou acompanhamento de fiscal
i) Sair da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas;
j) Descumprir as instrugdes contidas no caderno de provas e na folha de respostas;

k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento
indevido;

I) Descumprir regra (s) do presente edital e/ou de outros que vierem a ser publicados;
m) Recusar a prender os cabelos longos.
9. DA DIVULGAGAO DO RESULTADO

9.1. Sera divulgado o resultado deste Processo Seletivo através da relagdo dos
nomes dos candidatos e a respectiva classificagdo dentro do limite de vagas do item
3, pela internet, através do site: www.fampfaculdade.com.br, observadas as seguintes
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orientacdes:

Vestibular On line 12 etapa Até as 19h do dia 19/10/2024
Vestibular On line 22 etapa Até as 19h do dia 12/11/2024
Vestibular On line 32 etapa Até as 19h do dia 22/11/2024
Vestibular On line 42 etapa Até as 19h do dia 12/12/2024
Vestibular On line 52 etapa Até as 19h do dia 22/01/2025
Vestibular On line 62 etapa Até as 19h do dia 03/02/2025
Vestibular On line 72 etapa Até as 19h do dia 11/02/2025

Vestibular Presencial Até as 19h do dia 06/12/2024

9.2. Em caso de desisténcia de candidatos a vaga, poderao haver outras chamadas
divulgadas através do site: www.fampfaculdade.com.br.

9.3. O acompanhamento das chamadas de que trata o item 8.2 s&o de inteira
responsabilidade do candidato, sob pena de perda do direito a vaga.

10. DA MATRICULA

10.1. Todos os candidatos classificados no Processo Seletivo Vestibular Presencial e
On lines, estdo automaticamente convocados para realizar matricula on line na Central
do Candidato, conforme orientacbes abaixo:

Vestibular On line 12 etapa 21 a 25/10/2024
Vestibular On line 22 etapa 12 a 16/11/2024
Vestibular On line 32 etapa 24 a 29/11/2024
Vestibular On line 42 etapa 17/12/2024 a 14/01/2025
Vestibular On line 52 etapa 22 a 25/01/2025
Vestibular On line 62 etapa 03 a 06/02/2025
Vestibular On line 72 etapa 11 a 14/02/2025
Vestibular Presencial 06 a 13/12/2024

10.1.1. Para as matriculas efetuadas no ultimo dia referente as chamadas do item 10.1,
sO serao aceitos os documentos até as 18h.

10.1.2. Poderao ser realizadas novas matriculas apds o término do prazo estipulado
no item 10.1 deste edital, desde que haja interesse manifesto dos candidatos
aprovados nas 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 7° etapas dos vestibulares On lines, bem como no
vestibular Presencial, e caso ainda existam vagas remanescentes.

10.1.3. As vagas remanescentes as quais se refere o item 10.1.2. serdo divulgadas no
site da FAMP até as 19h do dia 20/02/2025, abrindo-se novo prazo para matricula no
ato de divulgacao.
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10.2 Dos Documentos

10.2.1 No ato da matricula, o candidato devera acessar a Central do Candidato e anexar

os documentos digitalizados solicitados pelo item 10.2.3, obrigatoriamente em formato

PDF, preto e branco, com resolugdo minima de 300dpi.

10.2.2 Caso o candidato ndo consiga realizar o envio da documentagéo, podera entrar

em contato com a instituigao através do email matriculas@fampfaculdade.com.br, a qual

ira disponibilizar corpo técnico para orientacédo e conclusdo do envio da documentacéo,
dentro dos prazos previstos no item 10.1 do edital.

10.2.3 No ato da matricula, o candidato devera apresentar documentos originais abaixo

relacionados:

a) Foto 3x4 atual;

b) Certiddo de Nascimento ou Casamento;;

c) Carteira de ldentidade Civil, Militar (ativo ou dependente) ou dos Conselhos de

Classe, desde que tenha a impressao digital (CREA, COREN e outros Conselhos);

d) Cadastro de Pessoa Fisica (CPF);

e) Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), se for o caso;

f) Documento Militar (Certificado de Dispensa de Incorporagdo ou Reservista ou

Certificado de Isencéo);

g) Titulo de Eleitor com comprovante de votagdo na ultima eleigdo ou certiddo de

quitacao eleitoral;

h) Historico Escolar e Certificado de Conclusdo do Ensino Médio:

» Para Ensino médio realizado no Brasil: documentos assinados e registrados pelo
orgao competente, de acordo com a legislagao pertinente de cada Estado.

» Para ensino médio realizado nos paises do Mercosul: documentos com visto da
autoridade consular brasileira no pais onde foi expedido ou da autoridade consular
competente no Brasil.

» Para ensino médio realizado nos demais paises: documentos com visto da
autoridade consular brasileira no pais onde foi expedido ou da autoridade consular
competente no Brasil, validado pelo 6rgdo competente.

i) Carteira de Vacinagao atualizada conforme o Ministério da Saude; (para cursos da
area de saude);

j)  Comprovante de endereco;

k) Declaragcao Anexo Il deste edital.

10.3 Os documentos originais deverao ser apresentados na secretaria académica no

inicio das aulas letivas do candidato, para serem certificados e devolvidos.

10.3.1 Nao serao aceitos como documentos de identificacdo, Carteiras de Conselhos

de classes de Curso Técnico.

10.4 As matriculas efetivadas via Central do Candidato deverdo ser confirmadas
presencialmente na Secretaria Académica no inicio das aulas letivas do candidato,
com a apresentagao de todos os documentos originais listados no item 10.2 deste
Edital, para serem certificados e devolvidos.
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10.5 Amatricula do candidato menor de 18 (dezoito) anos devera ser feita pelos pais,
€ na auséncia destes, por pessoa nomeada por meio de procuragao publica, na
qualidade de responsavel financeiro, respondendo, estes, como fiadores nos termos
dos artigos 818 e seguintes do Codigo Civil.

10.6 A matricula do candidato maior de 18 (dezoito) anos podera ser feita pelos pais,
€ na auséncia destes, por pessoa nomeada, na qualidade de responsavel financeiro,
respondendo, estes, como fiadores nos termos dos artigos 818 e seguintes do Cddigo
Civil.

10.6.1. 0s documentos dos pais e/ou responsaveis obrigatérios para o éxito da
matricula sdo Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Fisica (CPF), telefone e e-
mail, que devem ser anexados obrigatoriamente em um unico arquivo, em formato
PDF, preto e branco, com resolugdo minima de 300dpi.

10.7 O candidato, ao efetuar a matricula, declara e se responsabiliza administrativa,
civil e penalmente pela veracidade da totalidade dos documentos entregues a
Instituicao, discriminados para efetivacdo da inscricdo ao presente Processo Seletivo
e da matricula dele decorrente, relacionados neste Edital e, no caso de nao restar
comprovada a veracidade de qualquer um deles, pelo érgéo ou instituicado emitente, a
FAMP efetuara o cancelamento da matricula do estudante, em qualquer periodo e a
qualquer tempo, bem como o desligamento compulsério da Instituicdo, além de oficiar
as autoridades competentes, para as providéncias legais cabiveis, conforme
disposigdes contidas no Regimento Interno da FAMP que esta disponivel no site da
Instituicdo na internet - www.fampfaculdade.com.br.

10.8 Caso o candidato classificado ndo efetue o pagamento da matricula no prazo
previsto no boleto, podera solicitar a segunda via do boleto, desde que o prazo de
matricula da sua respectiva chamada nao esteja encerrado.

10.8.1. Para solicitagdo da segunda via do boleto, o candidato devera enviar e-mail com
o titulo “segunda via boleto” e encaminhar para o seguinte enderego eletrénico:
matriculas@fampfaculdade.com.br, contendo as informacdes relativas a nome completo
do candidato e numero de inscricao do processo seletivo.

11 DA EQUIVALENCIA DE CURSO

11.1 O candidato que houver realizado curso equivalente ao ensino médio, no Brasil
ou no exterior, devera apresentar, no ato da matricula, o documento comprobatdrio da
equivaléncia, expedido pelo Conselho de Educagdo competente, histérico escolar e
certificado expedido pelo estabelecimento de ensino no exterior.

12 DA EXCEPCIONALIDADE POSITIVA

12.1. Podera ser admitida a matricula com dispensa da prova de conclusdo do ensino
meédio ou equivalente, quando se tratar de aluno superdotado que, em data anterior a

| Pagina 12 de 23 |
Campus 2 - Av. Antonio C. Paniago, 65, Setor Mundinho — CEP 75832-005 — Mineiros-GO
Campus 3 - Rua 2 Qd 7 Lote 23 S/N, Setor Mundinho — CEP 75832-007 — Mineiros-GO
Campus 4 - Avenida 3, Qd. 07, Lts 15 a 19, Setor Mundinho — CEP 75832-009 - Mineiros-GO / (64) 3661-2655 | 3661-8863
https:/[fampfaculdade.com.br/



http://www.fampfaculdade.com.br/
mailto:matr%C3%ADculas@fampfaculdade.com.br

Centro de Ensino Superior Morgana Potrich Ltda.
FAMP - Faculdade Morgana Potrich
FACULDADE MORGANA POTRICH Comissao Permanente de Vestibular

inscricao no Processo Seletivo, tenha obtido declaracdo de excepcionalidade positiva,
mediante decisdo do Conselho de Educagado competente.

13 DA PERDA DA VAGA

13.1 Perdera o direito a classificacdo obtida no Processo Seletivo, o candidato que néo
apresentar, na data prevista no Item 9.1, a comprovacao de escolaridade de ensino
médio e demais documentos exigidos.

14 DO CHAMAMENTO DO PROCESSO SELETIVO PRESENCIAL E ON LINE

14.1 As divulgacgdes das listas de chamadas acontecerdo para completar o numero de
vagas oferecidas no quadro do Item 3 deste edital, dentro do prazo maximo,
correspondente a vinte e cinco por cento (25%) da duragao do semestre letivo.

14.2 Independente do prazo para convocagdo das chamadas posteriores, a
contratacao dos servigos educacionais se dara para o semestre em curso, sendo devidas
a matricula e as cinco mensalidades posteriores.

14.3 Apds o término do prazo de matricula da ultima etapa, aqueles candidatos que
ainda tiverem interesse, em matricular-se, e caso ainda existam vagas remanescentes,
sera divulgado pela FAMP novo prazo para matricula, por meio do site institucional
www.fampfaculdade.com.br .

15 VALIDADE

15.1 O presente Processo Seletivo tem validade somente para o primeiro semestre
letivo de 2025.

16 DO INiCIO DAS AULAS

16.1 O inicio das aulas para as turmas ingressantes no primeiro semestre, 2025/1,
serdo definidas no Calendario Académico divulgado no site da FAMP,
www.fampfaculdade.com.br na aba servigos — Calendario Académico.

17 DISPOSIGOES GERAIS

17.1 A FAMP divulgara, se necessario, normas complementares as estabelecidas no
presente edital, sempre no endereco eletrénico http://www.fampfaculdade.com.br.

17.2 A efetivagdo da inscrigdo no Processo Seletivo implica o conhecimento das
disposicdes deste edital.

17.3 Todos os candidatos concorrerao em igualdade de condigdes.
17.4 A FAMP se reserva ao direito de abertura de turma apenas para os cursos que

preencherem 60% do total de vagas autorizadas pelo MEC por periodo.

17.5 O candidato matriculado podera requerer o trancamento de matricula a partir do
segundo semestre letivo, contados do seu ingresso.

17.6 Nos termos do Decreto Federal n°. 8.727/16, o (a) candidato(a) travesti e/ou
| Pagina 13 de 23 |

Campus 2 - Av. Antdnio C. Paniago, 65, Setor Mundinho — CEP 75832-005 — Mineiros-GO
Campus 3 - Rua 2 Qd 7 Lote 23 S/N, Setor Mundinho — CEP 75832-007 — Mineiros-GO
Campus 4 - Avenida 3, Qd. 07, Lts 15 a 19, Setor Mundinho — CEP 75832-009 — Mineiros-GO / (64) 3661-2655 | 3661-8863
https:/[fampfaculdade.com.br/



http://www.fampfaculdade.com.br/
http://www.fampfaculdade.com.br/

Centro de Ensino Superior Morgana Potrich Ltda.
FAMP - Faculdade Morgana Potrich
FACULDADE MORGANA POTRICH Comissao Permanente de Vestibular

transexual (pessoa que se identifica e deseja ser reconhecida socialmente, em
conformidade com sua identidade de género) que apds realizar sua inscricdo desejar
atendimento pelo NOME SOCIAL podera solicita-lo.

17.6.1 Nos casos de menores de 18 anos, a inclusdo do nome social devera ser
requerida mediante a apresentacao de autorizagao, por escrito, dos pais ou responsaveis
legais.

17.7 O candidato inscrito deve manter seus dados cadastrais atualizados — dados
pessoais, e-mail, endereco, telefone. Na necessidade de alteracéo, o candidato devera
solicitar via e-mail matriculas@fampfaculdade.com.br .

17.8 As etapas dos processos seletivos para o vestibular, tanto online quanto
presencial, ocorrerdo conforme as datas propostas neste certame. Na hipotese de haver
vagas nao preenchidas do processo seletivo anterior, estas poderdao ser oferecidas,
conforme cronograma estabelecido neste edital, para os cursos cujas vagas nao foram
totalmente ocupadas.

17.9 O candidato que efetuar a matricula depois de iniciado o periodo letivo assumira
o 6nus da auséncia nos dias letivos transcorridos até a data da efetivagdo da matricula,
obedecendo ao limite de 25% de falta prevista na legislagéo.

17.10 Em caso de duvidas, procurar informagdes no Campus IV da Faculdade Morgana

Potrich — FAMP, sito a avenida 03, qd 07, Lt. 15 a 19 — Bairro Mundinho ou pelos fones
(64) 3661- 8863/ 9 99191753 (WhatsApp).

17.10.10 candidato podera utiizar o meio de comunicagdo ouvidoria,
https://ouvidoriafamp.metasix.solutions/portal/servicos, para solicitar informacdes gerais,
classificagao e recurso, a respeito do processo seletivo determinado neste certame.
17.11 Todos os atos decorrentes do presente Edital estdo vinculados ao horario Oficial
de Brasilia.

17.12 A Instituicdo n&o recebe qualquer e-mail enviado através do “Yahoo”, cabendo ao
candidato utilizar outro provedor.

17.13 Os casos omissos neste Edital serdo resolvidos pela Direcdo da FAMP.

Mineiros-GO, 30 de agosto de 2024.

MORGANA POTRICH DE CARVALHO
Diretora Geral — FAMP
Faculdade Morgana Potrich
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ANEXO |

CONTEUDO PROGRAMATICO

REDACAO

Sera oferecido ao candidato uma proposta de redacédo. Ele devera desenvolver um texto
do tipo dissertativo-argumentativo, conforme as instru¢des que se encontram na
orientagcdo dada a cada tema. Os temas serdo definidos por um enunciado e uma
coletédnea de textos.

Sera avaliada a capacidade do candidato de selecionar os melhores elementos e (ou)
argumentos, no sentido de defender um ponto de vista a partir da situagéo-problema
proposta. Aspectos da lingua escrita, da norma culta e da coesao e coeréncia textuais
também serdo objetos de avaliagao.

A prova de redacao do candidato sera anulada se o mesmo néo obedecer as instrugdes
dadas para cada tema e (ou) as orientagdes constantes da capa desta prova. O
candidato, em hipotese alguma, podera se identificar.

LINGUA PORTUGUESA

A prova de Lingua Portuguesa organiza-se a partir de textos literarios e néo literarios
que permitam explorar a lingua em diferentes contextos.

Leitura e compreensao de texto: tema; estrutura do texto e dos paragrafos; ideias
principais e secundarias; relagdes entre ideias; ideia central; tipos de textos;
intertextualidade.

Pontuagédo e ortografia: emprego dos sinais de pontuagao; valor relativo dos sinais;
sistema ortografico vigente.

Fonética: sons e comunicacéo; letras e fonemas.

Comunicacéao e linguagem: lingua oral e lingua escrita; linguagem verbal e ndo verbal;
elementos da comunicagao; fungdes da linguagem; niveis de linguagem.

Vocabulario e contexto: denotacido e conotacao; polissemia e homonimia; sinonimia e
paronimia; campos Iéxicos e semanticos, desvios de linguagem: ambiguidade;
estrangeirismos, clichés, falacias; frase-feita, lugar comum.

Modalidades de discurso: discurso direto e indireto e sua transformacéo; discurso

descritivo, narrativo e dissertativo.
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Recursos estilisticos: géneros literarios; figuras de linguagem; parafrase; parodia;
recursos poéticos; metrificagdo, plurissignificacdo da linguagem, versificagéo.

Morfossintaxe: flexdes e emprego das classes gramaticais; vozes verbais e sua
conversao; frase, oracdo, periodo; crase, pontuacdo, paralelismo semantico e
gramatical; processos sintaticos de coordenacdo e subordinagdo; emprego de
conjungdes e pronomes; colocagdo de palavras e oragbes no periodo; relagdes
sintaticas: concordéncias, regéncias, colocagdo; transformagcdo de oragoes
desenvolvidas em reduzidas e vice-versa; emprego do acento indicativo de crase.

Literatura Brasileira: contexto histérico e literario; autores, comentarios critico-
literarios, tracos estilisticos e caracteristicas das obras do Barroco, do Arcadismo, do
Romantismo, do Realismo, do Naturalismo/Parnasianismo, do Simbolismo, do Pré-
Modernismo, do Modernismo e da Literatura Contemporanea.

MATEMATICA

Conhecimentos numéricos: operagdes em conjuntos numeéricos (naturais, inteiros,
racionais e reais), desigualdades, divisibilidade, fatoracdo, razbes e proporgoes,
porcentagem e juros, relagdes de dependéncia entre grandezas, sequéncias e
progressoes, principios de contagem, l6gica matematica.

Conhecimentos geométricos: caracteristicas das figuras geométricas planas e espaciais;
grandezas, unidades de medida e escalas; comprimentos, areas e volumes; angulos;
posicoes de retas; simetrias de figuras planas ou espaciais; congruéncia e semelhanga
de triangulos; teorema de Tales; relagbes meétricas nos triangulos; circunferéncias;
trigonometria do angulo agudo.

Conhecimentos de estatistica e probabilidade: representacdo e analise de dados;
medidas de tendéncia central (médias, moda e mediana); desvios e variancia; nogdes
de probabilidade.

Conhecimentos algébricos: graficos e fungdes; fungdes algébricas do 1.° e do 2.° grau,
polinomiais, racionais, exponenciais e logaritmicas; equagdes e inequagdes; relagdes no
ciclo trigonométrico e fungdes trigonomeétricas.

Conhecimentos algébricos/geométricos: plano cartesiano; retas; circunferéncias;
paralelismo e perpendicularidade, sistemas de equacdes.

Equacgdes: primeiro, segundo, terceiro graus, modular.
Expressoes e fragdes algébricas e numéricas
FiSICA

Conhecimentos basicos e fundamentais: nogdes de ordem de grandeza. Notagao
Cientifica. Sistema Internacional de Unidades. Metodologia de investigagcdo: a procura
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de regularidades e de sinais na interpretacdo fisica do mundo. Observagbes e
mensuragdes: representacdo de grandezas fisicas como grandezas mensuraveis.
Ferramentas basicas: graficos e vetores. Conceituacdo de grandezas vetoriais e
escalares. Operacdes basicas com vetores.

O movimento, o equilibrio e a descoberta de leis fisicas. Grandezas fundamentais da
mecanica: tempo, espaco, velocidade e aceleragdo. Relacdo histérica entre forca e
movimento. Descricdes do movimento e sua interpretacédo: quantificacdo do movimento
e sua descricdo matematica e grafica. Casos especiais de movimentos e suas
regularidades observaveis. Conceito de inércia. Nogcdo de sistemas de referéncia
inerciais e ndo inerciais. Nogado dinamica de massa e quantidade de movimento
(momento linear). Forga e variagdo da quantidade de movimento. Leis de Newton. Centro
de massa e a ideia de ponto material. Conceito de forcas externas e internas. Lei da
conservagao da quantidade de movimento (momento linear) e teorema do impulso.
Momento de uma forga (torque). Condi¢des de equilibrio estatico de ponto material e de
corpos rigidos. Forga de atrito, for¢a peso, forca normal de contato e tragdo. Diagramas
de forgas. Identificagao das forgas que atuam nos movimentos circulares. Nogao de forga
centripeta e sua quantificacdo. A hidrostatica: aspectos histéricos e variaveis relevantes.
Empuxo. Principios de Pascal, Arquimedes e Stevin: condi¢cdes de flutuacao, relagao
entre diferenca de nivel e pressao hidrostatica.

Energia, trabalho e poténcia: conceituagao de trabalho, energia e poténcia. Conceito de
energia potencial e de energia cinética. Conservacéo de energia mecanica e dissipagao
de energia. Trabalho da forga gravitacional e energia potencial gravitacional. Forgcas
conservativas e dissipativas.

A mecanica e o funcionamento do Universo: forga peso. Aceleragao gravitacional. Lei da
Gravitacdo Universal. Leis de Kepler. Movimentos de corpos celestes. Influéncia na
Terra: marés e variagdes climaticas. Concepgdes histéricas sobre a origem do universo
e sua evolugéo.

Fendmenos elétricos e magnéticos: carga elétrica e corrente elétrica. Lei de Coulomb.
Campo elétrico e potencial elétrico. Linhas de campo. Superficies equipotenciais. Poder
das pontas. Blindagem. Capacitores. Efeito Joule. Lei de Ohm. Resisténcia elétrica e
resistividade. Relagdes entre grandezas elétricas: tensdo, corrente, poténcia e energia.
Circuitos elétricos simples. Correntes continua e alternada. Medidores elétricos.
Representagao grafica de circuitos. Simbolos convencionais. Poténcia e consumo de
energia em dispositivos elétricos. Campo magnético. imas permanentes. Linhas de
campo magneético. Campo magnético terrestre.

Oscilagbes, ondas, Optica e radiacao: Feixes e frentes de ondas. Reflexao e refragao.
Optica geométrica: lentes e espelhos. Formagéo de imagens. Instrumentos &pticos
simples. Fenbmenos ondulatorios. Pulsos e ondas. Periodo, frequéncia, ciclo.
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Propagacéo: relacdo entre velocidade, frequéncia e comprimento de onda. Ondas em
diferentes meios de propagagao.

O calor e os fenbmenos térmicos: conceitos de calor e de temperatura. Escalas
termomeétricas. Transferéncia de calor e equilibrio térmico. Capacidade calorifica e calor
especifico. Conducdo do calor. Dilatacdo térmica. Mudancas de estado fisico e calor
latente de transformag¢ao. Comportamento de gases ideais. Maquinas térmicas. Ciclo de
Carnot. Leis da Termodinamica. Aplicagcdes e fendmenos térmicos de uso cotidiano.
Compreenséo de fendbmenos climaticos relacionados ao ciclo da agua.

QUIMICA

Transformagdes quimicas: evidéncias de transformacg¢des quimicas. Interpretando
transformagdes quimicas. Sistemas gasosos: Lei dos gases. Equagao geral dos gases
ideais, Principio de Avogadro, conceito de molécula; massa molar, volume molar dos
gases. Teoria cinética dos gases. Misturas gasosas. Modelo corpuscular da matéria.
Modelo atémico de Dalton. Natureza elétrica da matéria: Modelo Atémico de Thomson,
Rutherford, Rutherford-Bohr. Atomos e sua estrutura. Nimero atémico, nimero de
massa, isotopos, massa atdbmica. Elementos quimicos e Tabela Periddica. Reacgdes
quimicas.

Representagao das transformagdes quimicas: formulas quimicas. Balanceamento de
equacdes quimicas. Aspectos quantitativos das transformacdes quimicas. Leis
ponderais das reacdes quimicas. Determinacdo de formulas quimicas. Grandezas
quimicas: massa, volume, mol, massa molar, constante de Avogadro. Calculos
estequiométricos.

Materiais, suas propriedades e usos: propriedades de materiais. Estados fisicos de
materiais. Mudancas de estado. Misturas: tipos e métodos de separagao. Substancias
quimicas: classificagao e caracteristicas gerais. Metais e ligas metalicas. Ferro, cobre e
aluminio. Ligagbes metalicas. Substancias idnicas: caracteristicas e propriedades.
Substancias idnicas do grupo: cloreto, carbonato, nitrato e sulfato. Ligag&do idnica.
Substancias moleculares: caracteristicas e propriedades. Substancias moleculares: Ho,
O2, N2, Cl2, NHs, H20, HCI, CH4. Ligagdo Covalente. Polaridade de moléculas. Forgas
intermoleculares. Relagao entre estruturas, propriedade e aplicagao das substancias.

Agua: Ocorréncia e importancia na vida animal e vegetal. Ligagdo, estrutura e
propriedades. Sistemas em solucdo aquosa: solugdes verdadeiras, solugdes coloidais e
suspensdes. Solubilidade. Concentragdo das solugdes. Aspectos qualitativos das
propriedades coligativas das solucdes. Acidos, bases, sais e oxidos: definicdo,
classificagao, propriedades, formulagdo e nomenclatura. Conceitos de acidos e base.
Principais propriedades de acidos e bases: indicadores, condutibilidade elétrica, reagao
com metais, reacédo de neutralizag&o.
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Transformacgdes quimicas e energia: transformagdes quimicas e energia calorifica. Calor
de reacao. Entalpia. Equagdes termoquimicas. Lei de Hess. Transformagdes quimicas e
energia elétrica. Reagao de oxirredugdo. Potenciais padrao de redugéao. Pilha. Eletrolise.
Leis de Faraday. Transformagdes nucleares. Conceitos fundamentais da radioatividade.
Reacdes de fissdo e fusdo nuclear. Desintegragao radioativa e radioisétopos.

Dindmica das transformagdes quimicas: transformag¢des quimicas e velocidade.
Velocidade de reacgéo. Energia de ativagao. Fatores que alteram a velocidade de reagao:
concentracao, pressao, temperatura e catalisador. Transformagao quimica e equilibrio:
caracterizagao do sistema em equilibrio. Constante de equilibrio. Produto iébnico da agua,
equilibrio acido-base e pH. Solubilidade dos sais e hidrélise. Fatores que alteram o
sistema em equilibrio. Aplicacdo da velocidade e do equilibrio quimico no cotidiano.

Compostos de Carbono: caracteristicas gerais dos compostos organicos. Principais
fungcdes orgéanicas. Estrutura e propriedades de hidrocarbonetos. Estrutura e
propriedades de compostos organicos oxigenados. Fermentagdo. Estrutura e
propriedades de compostos organicos nitrogenados. Macromoléculas naturais e
sintéticas. Nogbes basicas sobre polimeros. Amido, glicogénio e celulose. Borracha
natural e sintética. Polietileno, poliestireno, PVC, teflon, nailon. Oleos e gorduras, sabdes
e detergentes sintéticos. Proteinas e enzimas.

Relagdes da quimica com as tecnologias, a sociedade e o meio ambiente: quimica no
cotidiano. Quimica na agricultura e na saude. Quimica nos alimentos. Quimica e
ambiente. Aspectos cientifico-tecnoldgicos, socioeconémicos e ambientais associados a
obtencao ou produgao de substancias quimicas. Industria quimica: obtencao e utilizagao
do cloro, hidroxido de sddio, acido sulfurico, aménia e acido nitrico. Mineragao e
metalurgia. Poluicdo e tratamento de agua. Poluicdo atmosférica. Contaminagao e
protecao do ambiente.

Energias quimicas no cotidiano: petroleo, gas natural e carvdo. Madeira e hulha.
Biomassa. Biocombustiveis. Impactos ambientais de combustiveis fosseis. Energia
nuclear. Lixo atbmico. Vantagens e desvantagens do uso de energia nuclear.

BIOLOGIA

Citoplasma e nucleo. Divisdo celular. Aspectos bioquimicos das estruturas celulares.
Aspectos gerais do metabolismo celular. Metabolismo energético: fotossintese e
respiragdo. Codificagdo da informagao genética. Sintese proteica. Diferenciagéo celular.
Principais tecidos animais e vegetais. Origem e evolugcdo das células. Nogbes sobre
células-tronco, clonagem e tecnologia do DNA recombinante. Aplicacbes de
biotecnologia na producédo de alimentos, farmacos e componentes biologicos. Aplicagdes
de tecnologias relacionadas ao DNA a investigacdes cientificas, determinacdo da
paternidade, investigagdo criminal e identificagdo de individuos. Aspectos éticos

relacionados ao desenvolvimento biotecnoldgico. Biotecnologia e sustentabilidade.
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Hereditariedade e diversidade da vida: principios basicos que regem a transmissao de
caracteristicas hereditarias. Concepgdes pré-mendelianas sobre a hereditariedade.
Aspectos genéticos do funcionamento do corpo humano. Antigenos e anticorpos. Grupos
sanguineos, transplantes e doengas autoimunes. Neoplasias e a influéncia de fatores
ambientais. Mutagbes génicas e cromossOmicas. Aconselhamento genético.
Fundamentos genéticos da evolug&o. Aspectos genéticos da formagédo e manutengao da
diversidade bioldgica.

Identidade dos seres vivos: niveis de organizagdo dos seres vivos. Virus, procariontes e
eucariontes. Autotrofos e heterétrofos. Seres unicelulares e pluricelulares. Sistematica e
as grandes linhas da evolugdo dos seres vivos. Tipos de ciclo de vida. Evolugao e
padrdes anatdémicos e fisiologicos observados nos seres vivos. Fungdes vitais dos seres
vivos e sua relacdo com a adaptagdo desses organismos a diferentes ambientes.
Embriologia, anatomia e fisiologia humana. Evolugdo humana. Biotecnologia e
sistematica.

Ecologia e ciéncias ambientais: ecossistemas. Fatores bioticos e abidticos. Habitat e
nicho ecologico. A comunidade bioldgica: teia alimentar, sucess&o e comunidade climax.
Dindmica de populagdes. Interagdes entre os seres vivos. Ciclos biogeoquimicos. Fluxo
de energia no ecossistema. Biogeografia. Biomas brasileiros. Exploracédo e uso de
recursos naturais. Problemas ambientais: mudangas climaticas, efeito estufa;
desmatamento; erosao; poluicdo da agua, do solo e do ar. Conservagao e recuperagéo
de ecossistemas. Conservagédo da biodiversidade. Tecnologias ambientais. Nogbes de
saneamento basico. Nogbes de legislagdo ambiental: agua, florestas, unidades de
conservacgao; biodiversidade.

Origem e , métodos, técnicas e experimentagao. Hipdteses sobre a origem do Universo,
da Terra e dos seres vivos. Teorias de evolugcdo. Explicacbes pré-darwinistas para a
modificagdo das espécies. A teoria evolutiva de Charles Darwin. Teoria sintética da
evolucdo. Selecgao artificial e seu impacto sobre ambientes naturais e sobre populacdes
humanas.

Qualidade de vida das populagbes humanas: aspectos bioldgicos da pobreza e do
desenvolvimento humano. Indicadores sociais, ambientais e econémicos. indice de
desenvolvimento humano. Principais doengas que afetam a populagdo brasileira:
caracterizacdo, prevencdo e profilaxia. Nocbes de primeiros socorros. Doencas
sexualmente transmissiveis. Aspectos sociais da biologia: uso indevido de drogas;
gravidez na adolescéncia; obesidade. Violéncia e segurancga publica. Exercicios fisicos
e vida saudavel. Aspectos biologicos do desenvolvimento sustentavel. Legislagdo e
cidadania.

CONHECIMENTOS GERAIS
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Observacgao: na prova de Conhecimentos Gerais, além dos conteudos relacionados,
serdo abordadas questdes sobre temas atuais, divulgados pela imprensa falada e
escrita.

Diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade: cultura material e imaterial;
patriménio e diversidade cultural no Brasil. A Conquista da América. Conflitos entre
europeus e indigenas na América colonial. A escraviddo e formas de resisténcia indigena
e africana na América. Historia cultural dos povos africanos. A luta dos negros no Brasil
e o0 negro na formagdo da sociedade brasileira. Historia dos povos indigenas e a
formagao sociocultural brasileira. Movimentos culturais no mundo ocidental e seus
impactos na vida politica e social.

Formas de organizagao social, movimentos sociais, pensamento politico e agao
do Estado: cidadania e democracia na Antiguidade; Estado e direitos do cidadao a partir
da ldade Moderna; democracia direta, indireta e representativa. Revolugdes sociais e
politicas na Europa Moderna. Formagao territorial brasileira; as regides brasileiras;
politicas de reordenamento territorial. As lutas pela conquista da independéncia politica
das col6nias da América. Grupos sociais em conflito no Brasil imperial e a construgao da
nacgdo. O desenvolvimento do pensamento liberal na sociedade capitalista e seus criticos
nos séculos XIX e XX. Politicas de colonizagédo, migragéo, imigragdo e emigragao no
Brasil nos séculos XIX e XX. A atuagdo dos grupos sociais e 0s grandes processos
revolucionarios do século XX: Revolugido Bolchevique, Revolugdo Chinesa, Revolugao
Cubana. Geopolitica e conflitos entre os séculos XIX e XX: Imperialismo, a ocupacéo da
Asia e da Africa, as Guerras Mundiais e a Guerra Fria. Os sistemas totalitarios na Europa
do século XX: nazifascista, franquismo, salazarismo e stalinismo. Ditaduras politicas na
Ameérica Latina: Estado Novo no Brasil e ditaduras na América. Conflitos politico-culturais
pos-Guerra Fria, reorganizagao politica internacional e os organismos multilaterais nos
séculos XX e XXI. A luta pela conquista de direitos pelos cidadaos: direitos civis,
humanos, politicos e sociais. Direitos sociais nas constituicdes brasileiras. Politicas
afirmativas. Vida urbana: redes e hierarquia nas cidades, pobreza e segregacgao espacial.

Caracteristicas e transformagoes das estruturas produtivas: diferentes formas de
organizagao da produgédo: escravismo antigo, feudalismo, capitalismo, socialismo e suas
diferentes experiéncias. Economia agroexportadora brasileira: complexo agucareiro; a
mineragao no periodo colonial; a economia cafeeira; a borracha na Amazénia. Revolugao
Industrial: criacdo do sistema de fabrica na Europa e transformagdes no processo de
produgdo. Formacao do espaco urbano-industrial. Transformacdes na estrutura
produtiva no século XX: o fordismo, o toyotismo, as novas técnicas de produgéo e seus
impactos. A industrializagdo brasileira, a urbanizagdo e as transformacgdes sociais e
trabalhistas. A globalizagdo e as novas tecnologias de telecomunicagdo e suas
consequéncias econémicas, politicas e sociais. Producgao e transformacéo dos espacgos

agrarios. Modernizagdo da agricultura e estruturas agrarias tradicionais. O agronegocio,
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a agricultura familiar, os assalariados do campo e as lutas sociais no campo. A relagéo
campo-cidade.

Os dominios naturais e a relagao do ser humano com o ambiente: relagdo homem-
natureza, a apropriagdo dos recursos naturais pelas sociedades ao longo do tempo.
Impacto ambiental das atividades econdmicas no Brasil. Recursos minerais e
energéticos: exploracdo e impactos. Recursos hidricos; bacias hidrograficas e seus
aproveitamentos. As questdes ambientais contemporaneas: mudancga climatica, ilhas de
calor, efeito estufa, chuva acida, a destruigdo da camada de ozbénio. A nova ordem
ambiental internacional; politicas territoriais ambientais; uso e conservagéo dos recursos
naturais, unidades de conservagdo, corredores ecologicos, zoneamento ecoldgico e
econdmico. Origem e evolugdo do conceito de sustentabilidade. Estrutura interna da
terra. Estruturas do solo e do relevo; agentes internos e externos modeladores do relevo.
Situagdo geral da atmosfera e classificagdo climatica. As caracteristicas climaticas do
territorio brasileiro. Os grandes dominios da vegetagao no Brasil e no mundo.

Representagao espacial: projecdes cartograficas; leitura de mapas tematicos, fisicos e
politicos; tecnologias modernas aplicadas a cartografia.
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ANEXO Il

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO E RESPONSABILIDADE

Eu . candidato a0

Curso de Bacharelado em , inscrigdo n°. ,

DECLARO conhecimento de que a minha matricula realizada remotamente devera ser
confirmada presencialmente na Secretaria Académica da FAMP - Faculdade Morgana
Potrich com a apresentacdo de todos os documentos originais nos termos do item 9.2 do
Edital do Vestibular.

Declaro ainda ser de minha inteira responsabilidade a veracidade dos documentos

digitalizados enviados para realizagdo de minha matricula remotamente.

Por ser verdade, firmo a presente

Local e data

Assinatura.

| Pagina 23 de 23 |
Campus 2 - Av. Antonio C. Paniago, 65, Setor Mundinho — CEP 75832-005 — Mineiros-GO
Campus 3 - Rua 2 Qd 7 Lote 23 S/N, Setor Mundinho — CEP 75832-007 — Mineiros-GO
Campus 4 - Avenida 3, Qd. 07, Lts 15 a 19, Setor Mundinho — CEP 75832-009 - Mineiros-GO / (64) 3661-2655 | 3661-8863
https:/[fampfaculdade.com.br/




